
Keysight Technologies
N1810/N1811/N1812 同軸スイッチ
マイクロ波/RF製造テストシステム用の 
高性能電気機械式スイッチ

Technical Overview



今日の変化の速い業界では、テストエンジニアは信頼できるコンポーネントが必要です。キーサイト・テクノロジーは、定
評ある信頼性と広範囲の性能オプションを備えたラッチ同軸スイッチを提供しています。

ダウンタイムの短縮

キーサイト・テクノロジーは、通信および航空宇宙アプリケーション用のマイクロ波アクセサリの技術革新と開発において
世界の最先端を走っています。キーサイトの革新的なデザインと、品質プロセス制御の厳格な遵守により、すべてのスイッ
チが全寿命にわたって製品仕様の範囲内で動作することが保証されています。故障や再校正の必要が少ないので、テストシ
ステムをすばやく立ち上げてダウンタイムを減らし、スループットと収益を改善できます。

新しい標準へ

キーサイトのスイッチはすべて、優れた再現性と長い寿命（競合製品の最大5倍）を備えています。さらに、優れたアイソレー
ション、SWR、挿入損失仕様を備え、エンジニアの厳しい要求にも高い精度と耐久性で応えます。

柔軟性の向上

追加の機能や性能の向上が必要なテストシステムに対して、N181xファミリー スイッチはニーズに合わせたソリューション
を用意しています。以下のオプションがあります。

・ SWRの低減
・ アイソレーションの向上
・ 標準またはTTLドライブ
・ 5、15、24 Vドライブ
・ 位置インジケーター

生産性の向上

キーサイトのスイッチを購入すれば、すぐに違いがわかります。テストプラットフォームの動作がスムーズになり、寿命と
速度が向上し、優れた測定が可能です。

はじめに

主な特長

・ 高再現性：＜0.03 dB（40 GHzまで）、＜0.08（67 GHz）
を500万サイクルまで保証

・ 高アイソレーション：＞120 dB（4 GHz）、＞70 dB

（67 GHz）
・ 低SWR：＜1.10（4 GHz）、＜1.90（67 GHz）
・ 低挿入損失：＜0.27 dB（4 GHz）、＜1.12（67 GHz）
・ 長寿命：500万サイクル（保証値）、1000万サイクル（代
表値）

主なアプリケーション

・ レーダー／衛星テスト
・ 無線W-HDMIデバイスのテスト
・ マイクロ波バックホールアプリケーション

 DC～ 4 GHz

 DC～ 20 GHz

 DC～ 26.5 GHz

 DC～ 40 GHz

 DC～ 50 GHz

 DC～ 67 GHz
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概要

N1810UL

未終端ラッチ

Keysight N1810ULは単極双投スイッチ
で、周波数レンジはDC～ 67 GHzです。
挿入損失の再現性が重要なアプリケーショ
ン用に、25 ℃で0.03 dB以下の挿入損失の
再現性で500万サイクル以上動作します。

N1810TL

終端ラッチ

Keysight N1810TLは単極双投スイッチ
で、周波数レンジはDC～ 67 GHzです。
未使用のポートは50 Ωで終端されるの
で、ポート整合が必要なアプリケーショ
ンに最適です。

N1811TL

終端ラッチ

N1811TLは終端バイパススイッチで、周
波数レンジはDC～ 67 GHzです。バイパ
ス・モードでは、スイッチの内部負荷に
より、被試験デバイスが終端されます（最
大1 W）。コンパクトなデザインにより、
取り外しが必要なアプリケーションに最
適です。

N1812UL

未終端ラッチ

N1812ULは汎用の未終端5ポートスイッ
チで、周波数レンジはDC～ 67 GHzです。
トランスファー・スイッチ・アプリケー
ションでは、5番目のポートをハイパワー
終端で外部終端できます。信号経路の反
転や校正ポートとしても使用できます。

テクノロジー 動作

キーサイトのスイッチは、エッジライン
と同様の方形同軸構造で設計されていま
す。この伝送ライン構造では、エッジラ
インの中心導体が、2つの固定された連続
グランドプレーンの間で移動できるよう
になっています。この革新的な技術の最
大の利点は、高いアイソレーションと低
挿入損失を維持しながら、移動接点を容
易にオンにできることです。

RF接点の構成は、制御されたワイプ動作
を実現するように設計されています。外
部導体はスイッチング機能に関与しない
ので、再現性と寿命が向上します。スイ
ッチング動作は15 ms（代表値）以内に行わ
れ、その後は永久磁石によって接点が新
しいスイッチ位置にラッチされます。

すべてのスイッチは別の接点が閉じる前
に開く（ブレーク・ビフォア・メイク）設
計で、スイッチポートは互いに接続され
ていません。これにより、破損しやすい
回路の損傷を防ぎ、テストを簡素化する
ことができます。

ドライブ

N181xファミリーのスイッチには2つの位
置があります。標準のスイッチングを実
現するには、電源電圧をピン5（＋V）に印
加し、グランドを4（A）またはピン3（B）に
接続して、メカニズムを目的の動作にし
ます。5ページのピンアウト図を参照して
ください。

警告：最小スイッチ間隔は6.0 mmです。

N181xには電流遮断機能があり、スイッ
チが完全にラッチされると（15 ms）、ドラ
イブ電流は自動的に切断されます。

注記：N181xで電流遮断機能が標準にな
る前は、オプション403電流遮断機能が注
文可能でした。

オプション401により、スイッチをTTL/5V 

CMOS互換ロジックでドライブでき、DC

電源を制御してスイッチをドライブでき
ます。

オプション402により、スイッチの状態を
電子的表示できます。回路は2つの独立し
たコモンから構成されています。これら
は位置AまたはBに対応する出力に接続で
きます。コモンは互いに電気的に絶縁さ
れていて、ドライブ回路とも絶縁されて
いるので、このオプションを使用すれば、
2つの位置信号を得ることができます。
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仕様

仕様は、測定器の保証された性能です。補足特性と代表特性は、本器を使用する際に役立つ情報を提供するもので、保証されていない
性能パラメータ（代表値）です。

一般仕様

最大電源定格：
 内部終端時 1 W（CW）、7 Vdc、50 W（ピーク）、最大パルス持続時間10 μs、平均パワー 1 W未満
 スルーパス時
 ホットスイッチング 2 W（CW）、10 Vdc、100 W（ピーク）、最大パルス持続時間10 μs、平均パワー 2 W未満
 コールドスイッチング 150 W（CW）（3 GHz、25 ℃）
  120 W（CW）（4.2 GHz、25 ℃）
コイル電圧 5、15、24 Vdc
コネクタ SMA（メス）、2.4 mm（メス）、2.92 mm（メス）、1.85 mm（メス）

N1810/N1811/N1812 シリーズ（周波数オプション 004/020/026）　標準性能仕様 

   30
アイソレーション（dB）＝90－（－）F、ここでFはGHz単位
    26.5

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz
 90 85 76 67 60

             0.45
挿入損失（dB）＝0.35＋（－）F、ここでFはGHz単位
              26.5

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz
 0.35 0.42 0.56 0.69 0.80
SWR  DC～ 4 GHz 4～ 12.4 GHz 12.4～ 20 GHz 20～ 26.5 GHz

  1.15 1.25 1.30 1.60

N1810/N1811/N1812 シリーズ（周波数オプション 040/050/067）　標準性能仕様

      30
アイソレーション（dB）＝100－（－）F、ここでFはGHz単位（F＞26.5 GHzの場合はこの式は適用できません）
      26.5

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz 40 GHz 50 GHz 67 GHz
 100 95 85 77 70 70 70 70

 
挿入損失（dB）
周波数オプション040： 0.35＋（－）F、ここでFはGHz単位（DC～ 40 GHz）

周波数オプション050： 0.2＋（－）F、ここでFはGHz単位（DC～ 50 GHz）

周波数オプション067： 0.35＋（－）F、ここでFはGHz単位（DC～ 26.5 GHz）

  0.59＋（－）F、ここでFはGHz単位（26.5～ 67 GHz）

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz 40 GHz 50 GHz 67 GHz
オプション040 0.35 0.41 0.56 0.68 0.80 1.02 - -
オプション050 0.20 0.26 0.40 0.52 0.62 0.84 1.00 -
オプション067 0.35 0.41 0.56 0.68 0.80 0.91 0.99 1.12

SWR DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz 40 GHz 50 GHz 67 GHz
オプション040 1.15 1.15 1.25 1.40 1.60 1.80 - -
オプション050 1.15 1.15 1.25 1.50 1.60 1.80 1.80 -
オプション067 1.15 1.15 1.25 1.30 1.70 1.90 1.90 1.90

0.45
26.5

0.80
50
0.45
26.5
0.53
67
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N1810/N1811/N1812 シリーズ（周波数オプション 040/050/067は対象外）　高性能オプションの仕様

       35
アイソレーション（dB）＝125－（－）F、ここでFはGHz単位
       26.5

 

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz
      オプション3011 125 120 109 99 90

            0.45
挿入損失（dB）＝0.20＋（－）F、ここでFはGHz単位
            26.5

 

 DC 4 GHz 12.4 GHz 20 GHz 26.5 GHz
      オプション302 0.2 0.27 0.41 0.53 0.65

SWR  DC～ 4 GHz 4～ 12.4 GHz 12.4～ 20 GHz 20～ 26.5 GHz

      オプション302  1.10 1.20 1.23 1.45

仕様（続き）

1. オプション301：
 環境：保管およびサイクル温度：－55 ℃～＋65 ℃
 環境：動作温度：－25 ℃～＋65 ℃
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N1810UL
8.35
.329

4.35
.171

3.15
.124

10.65
.419

15.65
.616

13.15
.518

18.15
.71420.65

.813
28.15
1.1088.35

.329

4.35
.171

4.39
.173

11.89
.468

8.35
.329

16.89
.665

21.89
.862

19.39
.763

29.39
1.157

4.32
.170

2.36
.093

1.79
.071 11.39

.448
30.20
1.189

11.00
.433

12.70
.500

6.35
.250

5.89
.232

33.78
1.330

11.00
.433

8.16
.321

48.67
1.916

44.74
1.761

53.41
2.103

16.89
.665

6.35
.250

16.89
.665

6.35
.250

オプション202
オプション401

オプション201
オプション401

オプション201

オプション202 オプション201

代表値

代表値

オプション202

3.05
.120

2.40
.094

2X

2X

Ø

Ø
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N1810UL

N1810ULスイッチドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

105 電源電圧 4.5 5 7.0 V
電源電流 電源電圧＝5 V 300 mA

115 1 電源電圧 12.0 15 20.0 V
電源電流 電源電圧＝15 V 125 mA

124 2 電源電圧 20.0 24 32.0 V
電源電流 電源電圧＝24 V 75 mA

TTLドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V
ローレベル入力 0.0 1.0 V
最大入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

RF回路
           位置“A”                   位置“B”
 

N1810UL
    RF回路状態“A”                RF回路状態“B”

A                A      B                B A                A      B                B

1            C            2     1            C            2    

インジケーター状態“A”                 インジケーター状態“B”

1.  オプション115：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし18～ 20 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

2.  オプション124：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし28～ 32 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

12.0 V

3.0 V

1.0 V

0 V
TTL制御
電圧状態は
“GND”ピンが

基準

HI

LO

ドライブ

インジケーター

ドライブ

インジケーター

+V           A       B        GND

A        A       B       B

 +V       A      B          GND

 A        A       B     B

ピンアウト図

5   4   3   2   1

9   8   7   6

スイッチのドライブ*

標準ドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）

TTLドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）

RF状態 インジケーター 
状態

A B A B
GND オープン ハイ ロー “A” “A”

オープン GND ロー ハイ “B” “B”
GND GND ハイ ハイ スイッチングオフ** －

オープン オープン ロー ロー スイッチは前の状態を 

維持
－

GND： ＋V－Vsupply（このページのスイッチドライブ仕様表を参照）
オープン* ＋V～＋v－1.5 V
ハイ 3.0 V～ 12.0 V
ロー 0.0 V～ 1.0 V、警告：ドライブレベルが－0.25 Vより低いと、TTLドライブ回路が損傷し

ます。
 *   警告：87130Aスイッチドライバーにはアダプタケーブル11764-60011を使用します。
 ** 警告：両方の選択ラインをドライブすると、スイッチはオフになります。
     警告：最小スイッチ間隔は6.0 mmです。
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N1810TL
8.35
.329

4.35
.171

3.15
.124

10.65
.419

15.65
.616

13.15
.518

18.15
.71420.65

.813
28.15
1.1088.35

.329

4.35
.171

4.39
.173

11.89
.468

14.39
.567

16.89
.665

21.89
.862

19.39
.763

29.39
1.157

4.32
.170

2.36
.093

1.79
.071

11.39
.448 52.20

2.055

11.00
.433

12.70
.500

6.35
.250

16.89
.665

55.78
2.196

11.00
.433

8.16
.321

48.67
1.916

44.74
1.761

53.41
2.103

16.89
.665

6.35
.250

16.89
.665

6.35
.250

オプション202
オプション401

オプション201
オプション401

オプション201

オプション202 オプション201

代表値

代表値

オプション202

3.05
.120

2.40
.094

4X 2XØ Ø

1       C       2
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N1810TL

RF回路
            位置“A”        位置“B”
 

N1810TL
    RF回路状態“A”                  RF回路状態“B”

A                A      B                B A                A      B                B

1            C            2              1            C            2                

50 50 50 50

インジケーター状態“A”          インジケーター状態“B”

12.0 V

3.0 V

1.0 V

0 V
TTL制御
電圧状態は
“GND”ピンが

基準

HI

LO

ドライブ

インジケーター

ドライブ

インジケーター

+V           A       B        GND

A        A       B       B

 +V       A      B          GND

 A        A       B     B

ピンアウト図

5   4   3   2   1

9   8   7   6

N1810TL、N1811TL、N1812ULスイッチドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

105 電源電圧 4.5 5 7.0 V
電源電流 電源電圧＝5 V 600 mA

1151 電源電圧 12.0 15 20.0 V
電源電流 電源電圧＝15 V 250 mA

1242 電源電圧 20.0 24 32.0 V
電源電流 電源電圧＝24 V 150 mA

TTLドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V
ローレベル入力 0.0 1.0 V
最大入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

1. オプション115：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし18～ 20 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

2. オプション124：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし28～ 32 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

スイッチのドライブ*

標準ドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）

TTLドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）
RF状態

インジケーター
状態

A B A B
GND オープン ハイ ロー “A” “A”

オープン GND ロー ハイ “B” “B”
GND GND ハイ ハイ スイッチングオフ** －

オープン オープン ロー ロー スイッチは前の状態を 
維持

－

GND： ＋V－Vsupply（このページのスイッチドライブ仕様表を参照）
オープン* ＋V～＋v－1.5 V
ハイ 3.0 V～ 12.0 V
ロー 0.0 V～ 1.0 V、警告：ドライブレベルが－0.25 Vより低いと、TTLドライブ回路が損傷し

ます。
 *   警告：87130Aスイッチドライバーにはアダプタケーブル11764-60011を使用します。
 ** 警告：両方の選択ラインをドライブすると、スイッチはオフになります
                 （トラブル シューティングガイドを参照）。
     警告：最小スイッチ間隔は6.0 mmです。
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N1811TL
8.35
.329

4.35
.171

3.15
.124

10.65
.419

15.65
.616

13.15
.518

18.15
.71420.65

.813
28.15
1.1088.35

.329

4.35
.171

4.39
.173

11.89
.468

14.39
.567

16.89
.665

21.89
.862

19.39
.763

29.39
1.157

4.32
.170

2.36
.093

1.79
.071

11.39
.448 52.20

2.055

11.00
.433

12.70
.500

6.35
.250

16.89
.665

55.78
2.196

11.00
.433

8.16
.321

48.67
1.916

44.74
1.761

53.41
2.103

16.89
.665

6.35
.250

16.89
.665

6.35
.250

オプション202
オプション401

オプション201
オプション401

オプション201

オプション202 オプション201

代表値

代表値

オプション202

3.05
.120

2.40
.094

4X 2XØ Ø

1       2       3       4
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N1811TL

RF回路
            位置“A”        位置“B”
 

N1811TL
   RF回路状態“A”                RF回路状態“B”

A                A      B                B A                A      B                B

1            2            3            4 1            2            3            4

50 50

 インジケーター状態“A”               インジケーター状態“B”

12.0 V

3.0 V

1.0 V

0 V
TTL制御
電圧状態は
“GND”ピンが

基準

HI

LO

ドライブ

インジケーター

ドライブ

インジケーター

+V           A       B        GND

A        A       B       B

 +V       A      B          GND

 A        A       B     B

ピンアウト図

5   4   3   2   1

9   8   7   6

N1810TL、N1811TL、N1812ULスイッチドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

105 電源電圧 4.5 5 7.0 V
電源電流 電源電圧＝5 V 600 mA

1151 電源電圧 12.0 15 20.0 V
電源電流 電源電圧＝15 V 250 mA

1242 電源電圧 20.0 24 32.0 V
電源電流 電源電圧＝24 V 150 mA

TTLドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V
ローレベル入力 0.0 1.0 V
最大入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

1. オプション115：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし18～ 20 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

2. オプション124：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし28～ 32 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

スイッチのドライブ*

標準ドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）

TTLドライブ接続 
（GNDはグランドに 

接続）
RF状態

インジケーター 
状態

A B A B
GND オープン ハイ ロー “A” “A”

オープン GND ロー ハイ “B” “B”
GND GND ハイ ハイ スイッチングオフ** －

オープン オープン ロー ロー スイッチは前の状態を 
維持

－

GND： ＋V－Vsupply（このページのスイッチドライブ仕様表を参照）
オープン* ＋V～＋v－1.5 V
ハイ 3.0 V～ 12.0 V
ロー 0.0 V～ 1.0 V、警告：ドライブレベルが－0.25 Vより低いと、TTLドライブ回路が損傷し

ます。
 *   警告：87130Aスイッチドライバーにはアダプタケーブル11764-60011を使用します。
 ** 警告：両方の選択ラインをドライブすると、スイッチはオフになります 

                （トラブルシューティングガイドを参照）。
     警告：最小スイッチ間隔は6.0 mmです。
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N1812UL
8.35
.329

4.35
.171

3.15
.124

10.65
.419

15.65
.616

13.15
.518

18.15
.71420.65

.813
28.15
1.1088.35

.329

4.35
.171

4.39
.173

11.89
.468

14.39
.567

16.89
.665

21.89
.862

19.39
.763

29.39
1.157

4.32
.170

2.36
.093

1.79
.071
11.39
.448 52.20

2.055

11.00
.433

12.70
.500

6.35
.250

5.89
.232

55.78
2.196

11.00
.433

8.16
.321

48.67
1.916

44.74
1.761

53.41
2.103

16.89
.665

6.35
.250

16.89
.665

6.35
.250

オプション202
オプション401

オプション201
オプション401

オプション201

オプション202 オプション201

代表値

代表値

オプション202

3.05
.120

2.40
.094

4X 2XØ Ø

1       2       3       4       5



13

N1812UL

RF回路
            位置“A”       位置“B”
 

N1812UL
     RF回路状態“A”                  RF回路状態“B”

A                A      B                B A                A      B                B

1            2            3             4             5 1            2            3            4            5

インジケーター状態“A”                  インジケーター状態“B”

12.0 V

3.0 V

1.0 V

0 V
TTL制御
電圧状態は
“GND”ピンが

基準

HI

LO

ドライブ

インジケーター

ドライブ

インジケーター

+V           A       B        GND

A        A       B       B

 +V       A      B          GND

 A        A       B     B

ピンアウト図

5   4   3   2   1

9   8   7   6

N1810TL、N1811TL、N1812ULスイッチドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

105 電源電圧 4.5 5 7.0 V
電源電流 電源電圧＝5 V 600 mA

115 1 電源電圧 12.0 15 20.0 V
電源電流 電源電圧＝15 V 250 mA

124 2 電源電圧 20.0 24 32.0 V
電源電流 電源電圧＝24 V 150 mA

TTLドライブ仕様
オプ
ション

パラメータ 条件 最小値 公称値 最大値 単位

401 ハイレベル入力 3.0 12.0 V
ローレベル入力 0.0 1.0 V
最大入力電流 入力電圧＝12.0 V 1.0 mA

入力電圧＝3.85 V 0.25 0.5 mA

1. オプション115：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし18～ 20 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

2. オプション124：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし28～ 32 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

スイッチのドライブ*

標準ドライブ接続
（GNDはグランドに 

接続）

TTLドライブ接続
（GNDはグランドに 

接続）

RF状態 インジケーター
状態

A B A B
GND オープン ハイ ロー “A” “A”

オープン GND ロー ハイ “B” “B”
GND GND ハイ ハイ スイッチングオフ** －

オープン オープン ロー ロー スイッチは前の状態を 
維持

－

GND： ＋V－Vsupply（このページのスイッチドライブ仕様表を参照）
オープン* ＋V～＋v－1.5 V
ハイ 3.0 V～ 12.0 V
ロー 0.0 V～ 1.0 V、警告：ドライブレベルが－0.25 Vより低いと、TTLドライブ回路が損傷し

ます。
 *   警告：87130Aスイッチドライバーにはアダプタケーブル11764-60011を使用します。
 ** 警告：両方の選択ラインをドライブすると、スイッチはオフになります 

                （トラブルシューティングガイドを参照）。
     警告：最小スイッチ間隔は6.0 mmです。
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補足特性

N181xシリーズ　一般動作特性

スイッチング速度 再現性 寿命 1、2 インピーダンス
＜15 ms 0.03 dB（40 GHz）

0.05 dB（50 GHz）
0.08 dB（67 GHz）

＞500万サイクル 50 Ω

1. オプション115：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし18～ 20 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

2. オプション124：寿命（特性値）：最小500万サイクル、ただし28～ 32 Vdcでドライブした場合
は最小100万サイクル。

3.   オプション301：
 環境：保管およびサイクル温度：－55 ℃～＋65 ℃
 環境：動作温度：－25 ℃～＋65 ℃

基準条件

・ コールドスイッチングのみ（ホットスイッチン
グなし）

・ 周囲温度75 ℃以下 3

・ 海水面（4600 mでディレーティング係数は
0.88）

・ 負荷VSWR＜1.2（VSWR≧1.2のディレーティ
ング係数は以下のグラフを参照）

0.1 1.0 10.00.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2 3 4 5 6 7 8

周波数（GHz）

10

100

20

30

40

50

60

70

80
90

CW
パ
ワ
ー（

W
）

18

200

最大入射CWパワー（コールドスイッチング）対周波数

パワーディレーティング係数対VSWR

パ
ワ
ー
デ
ィ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
係
数

VSWR（:1）

1                        1.5  2 2.5   3

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
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環境

このスイッチはキーサイト・テクノロジーの製品動作環境仕様に完全に適合するように
デザインされています。これらの製品（クラスB1）の環境仕様を以下に示します。

温度 1

  動作時： －25～＋75 ℃
  保管時： －55～＋85 ℃
  温度サイクル： －55～＋85 ℃、10サイクル（MIL-STD 202F、170D、条件A（変更済

み）に準拠）

振動

  動作時： 7 g、5～ 2000 Hz（0.25インチp-p）
  振動： 20 g、20～ 2000 Hz（0.06インチp-p）、4分／サイクル、4サイクル／軸
  ランダム振動： 2.41 g（rms）10分／軸
  衝撃： 半正弦波：500 g（0.5 ms）、3回落下／向き、合計18

  動作時： 50 g（6 ms）6方向

湿度

  動作時： 15～ 95 %（相対湿度）
  保管時： 65 ℃、95 % RH、10日、MIL-STD 202F、方法106E

高度

  動作時： 4.6 km

  保管時： 15.3 km、MIL-STD 202F、方法105C、条件B

1. オプション301：
 環境：保管およびサイクル温度：－55 ℃～＋65 ℃
 環境：動作温度：－25 ℃～＋65 ℃

トラブルシューティングガイド
許容範囲

考えられる原因 テスト ロー値          ハイ値 修正方法
電源に接続されていない ドライブ仕様を参照 ＋Vを電源に接続
電源がオンになっていない 電源をオンにする
電源電圧が最小値より低い 制御ピンから＋Vまでの電圧 

を測定
ドライブ仕様を参照

電源電流が小さい ドライブピンを選択して電流を
測定

ドライブ仕様を参照 ドライブ電圧を上げるかドラ
イブラインの抵抗を下げる

オープン状態の電圧が低すぎる 制御ピンから＋Vまでの電圧 
を測定

（＋V－1.5） V ＋Vボルト

選択ラインがグランドに接続されてい
ない（標準ドライブ）

ドライブ選択ピンからグランド
までの電圧を測定

グランドループをなくし、リー
ドの抵抗を下げる

TTLの「ロー」電圧が高すぎる グランドピンからTTLドライブピ
ンまでの電圧を測定

ドライブ仕様を参照 グランドピンをグランドに接
続する

TTLの「ロー」電圧が0.0 Vより低い グランドピンからTTLドライブピ
ンまでの電圧を測定

ドライブ仕様を参照 グランドループをなくす

TTL GNDピンがグランドに接続されてい
ない

GNDピンをグランドに 
接続する

87130Aによるスイッチのドライブ アダプタケーブル 
11764-60011を使用する
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オーダー情報

（1） アプリケーションに適合するモデルを選びます(必須）。
 N1810UL：未終端ラッチ3ポート
 N1810TL：終端ラッチ3ポート
 N1811TL：終端ラッチ4ポート
 N1812UL：未終端ラッチ5ポート

（2） 周波数レンジを選択します（必須）。
 004：DC～ 4 GHz

 020：DC～ 20 GHz

 026：DC～ 26.5 GHz

 040：DC～ 40 GHz

 050：DC～ 50 GHz

 067：DC～ 67 GHz

（3） コイル電圧レベルを選択します（必須）。
 105*：5 V

 115：15 V

 124：24 V

（4） DCコネクタタイプを選択します（必須）。
 201：“D”サブミニチュア9ピンメス
 202：はんだラグ

（5） RF性能拡張を選択します（オプション）。
 301：アイソレーションの向上
 302：定在波比および挿入損失の低減
 UK6：テストデータ付き校正証明書

（6） ドライブオプションを選択します（オプション）。
 401：TTL/CMOS互換5 Vドライブ
 402：位置インジケーター
 

モデル番号
（1つ選択）

N1810UL
N1810TL
N1811TL
N1812UL 

(1)
オプション

周波数
（1つ選択）

004
020
026
040
050
067
(2)

コイル電圧
（1つ選択）

105
115
124

(3)

DCコネクタ
（1つ選択）

201
202

(4)

RF性能
（任意選択）

301
302
UK6

(5)

ドライブ
（任意選択）

401
402

(6)

オーダー例

未終端5ポートスイッチ、最高20 GHz動
作、15 Vコイル、D-subコネクタ、高アイ
ソレーション、TTLの場合は、N1812UL

オプション020 115 201 301 401のよう
に注文してください。

スイッチユニットのシリアル番号が以下
に示す番号以上の場合は、電流遮断機能
がデフォルトで内蔵されています。

・ N1810UL-MY07244672

・ N1810TL-MY07247927

・ N1811TL-MY07244660

・ N1812UL-MY07240668

*オプション402を含む

必須： モデル番号1つ、周波数レンジ1つ、コイル電圧1つ、DCコネクタタイプ 

1つを指定します（それぞれ1つ選択する必要があります）
オプション： RF性能拡張およびドライブオプションを指定します（いずれかまたはすべ

てを選択しても、どれも選択しなくてもかまいません）

関連カタログ

Keysight Technologies Bench and 
System Switching Products
カタログ番号5989-9872EN

Keysight RF and Microwave Switch 
Selection Guide
カタログ番号5989-6031EN

Keysight 11713B/C Attenuator/Switch 
Drivers Configuration Guide
カタログ番号5989-7277EN

 

アプリケーション・ノート： 

Power Handling Capability of 
Electromechanical Switches 
カタログ番号5989-6032EN

How Operating Life and Repeatability 
of Keysight’s Electromechanical 
Switches Minimize System Uncertainty 
カタログ番号5989-6085EN
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